
Spintronika nabízí slibnou cestu k rychlejší a energeticky úspornější elektronice, přičemž 
antiferomagnet CuMnAs vyniká svou schopností ultrarychlé optické manipulace své 
magnetické struktury. Jedním z takových procesů je tzv. prepínání do zamrzlého stavu 
(QS), který zahrnuje fragmentaci magnetických domén a je velmi citlivý na strukturní 
nedokonalosti vzniklé během růstu tenkých vrstev. V této práci zkoumáme anisotropii 
přepínání do zamrzlého stavu v tenkých vrstvách CuMnAs pomocí terahertzové (THz) 
spektroskopie. Naše experimenty úspěšně odhalují anisotropní chování QS a další 
měření naznačují souvislost mezi touto anisotropií a defekty vzniklými během růstu. Tato 
zjištění přispívají k hlubšímu pochopení toho, jak morfologie krystalu a strukturní 
anisotropie ovlivňují ultrarychlou spinovou dynamiku, a mohou mít významné důsledky 
pro návrh spolehlivých a efektivních antiferomagnetických spintronických zařízení. 


